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	支持 CCM、DCM 和 QR 模式的反激式变换器
	内置 100V 10mR 功率 MOS
	轻载及空载时进入绿色工作模式
	最高工作频率 150KHz
	支持正端和负端整流应用 
	支持 3~20V的宽范围输出电压应用 
	12nS 的超快关断速度
	SOP8 封装

